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Os parametros S de dois transistores sdo dados na tabela abaixo:

Transistor 1
Parametro S | Médulo | Fase (graus)

Si1 0,674 -152
Si2 0,075 6,2

So1 1,74 36,4
S 0,6 -92.6

Transistor 2
Parametro S | Médulo | Fase (graus)

St 0,7 -50
Si2 0,27 75
Sa1 5 120
S 0,6 80

Determinar a estabilidade e, em caso de instabilidade potencial, desenhar os circulos de
estabilidade de entrada e saida.



